MII114

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: ZSRR

Wykonanie: tranzystor krzemowy stopowy p-n-p
matej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie
metalowej

Zastosowanie: uktady wzmacniajace i generacyjne
w urzadzeniach powszechnego uzytku

Typy podobne: OC200--202
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Rys. 1-1413. MIT114

Wartosci charakterystyczne'

D tamp = 20°C (£ 5°)

2) RBE = 2 kQ, tamb < 70°C
3 RBe = 2 kQ, tamb > 70°C
4 tamp < 70°C

Torii ‘ 10 | A | przy U =30V
Igo ; 10 wA i przy Ug =10 V
Ucgr l 60 \% ‘ przy Rpp = 2 kQ, 2., < 75°C
hitp 300 Q | przy Iy =1 mA, Uc =50V, f=1 kHz
haie l 9 | przy Ucs=5V,Ir=1mA, f=1 kHz
Su21p 0,1 MHZ! przy Uc =5V, Ip =1 mA
Wartosci graniczne
UcER max 602) A% ‘ Toar max 50 mA
2. 309 | Vv Pro max 1504 | mw
Uss6 max 10 \Y | 1 max 120 °C
Ic max 10 | mA |ty —55-++100 § &
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Rys. 1-1414. Charakterystyki statyczne
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Rys. 1-1415. Zalezno$¢ parametrow # od
temperatury otoczenia
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Rys. 1-1417. Zalezno$¢ znormalizowanego

pradu zerowego kolektora od temperatury
otoczenia
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Rys. 1-1416. Zalezno$¢ parametrow A od
napigcia kolektora
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Rys. 1-1418. Zalezno$¢ znormalizowanego

napiecia przebicia kolektora od rezystancji

bazy



